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P A T E N T E  D E i n T R O D u c c i o n

por d iez  años

a favor Ae B o u  A n t o n i o  D A V I  L A A e 

H e n a  ' ,  Ae nacicnaliAaA e ^ a & e lñ ; résiAen&e en BarcA- 

lona, c a l le  P a d i l la ,  námero S96, p o r :

7PR0CEDIMIEHT0 DARA LA FABRICACION DE RESISTENCIAS ELECTRI­

CAS^

M E M O R I  A D E S C R I P T I V A

1 Ha merecido s in g u la r  acep tac ión  en e l  ex tra n je ro ,

concretamente en I t a l i a ^  un sistem a Ae fa b r ic a c ió n  Ae re ­

s i s t e n c ia s  e l é c t r i c a s ,  eñ p a r t ic u la r  Ae r e s i s t e n c ia s  p ara  

a p lic ac io n e s r a d io e ló c tr ic a s ,  e le c tr o a c á s t ic a s  y  s im ila r  

5 res4  Y no habiéndose p racticad o  n i divulgado e l  t a l  proce­

dimiento Ae fa b r ic a c ió n  en España, Aesea im plantarlo  en 

e l l a  e l  s o l ic i t a n t e ,  amparándose con l a  correspondiente 

patente Ae introduceión$



10

16

20

25

Tiene l a  v e n ta ja  a l  procedim iento de re fe re n c ia , 

de perm itir  obtener r e s i s t e n c ia s  de l e s  más d iv erso s v a lo ­

r e s  óhmiecs, con ig u a l volumen y proporciones e x te r io re s  y 

empleando puede d ec irs4  l a  misma cantidad  y c la se  ae mate­

r ia s  prim as; Ü  propio tien d o ; tratán dose  de r e s i s te n c ia s  

p erten ec ien tes a l  grupo de l a s  llamiadas " r e s is t e n c ia s  quí­

m icas" pueden r e s u l ta r  más económicas que l a s  formadas me­

diante bobinados, y  además se  puede l le g a r  a  v a lo re s  nngr 

e levad os, lo  que e s  prácticam ente im posible con e l  t ip o  

bobinado*

Se c a r a c te r iz a  e l  nuevo procedim iento en cu estión * 

en que se con stitu ye  l a  r e s i s t e n c ia  a  base  de un soporte 

c il in d r ic o  ( c ir c u la r ,  o v a l, p r ism ático , u  o tr o ) , p r e fe r i­

blemente tu b u lar , de m ate r ia l cerámico no h igroscóp ico , 

que se  recubre de una ca^a d e lgad a de un b arn iz  r e s is te n te  

semi-con&uctor!; Dicho barn iz  e s  in atacab le  por lo s  agentes 

atm osfáricos y r e s i s t e n te  a  lo s  e sfu e rzo s mecánicos^

E l c itad o  recubrim iento e s  una m ezcla compuesta de 

un b arn iz  que puede endurecerse por e l  c a lo r  y  un g r a f ito  

en estado c o lo id a l, de manera que som etida l a  misma a  un 

proceso de po lim erización  se  asegu ra  l a  e s ta b il id a d  d e l 

v a lo r  en ohmios; Variando en l a  com posición d e l  barniz# l a  

proporción b a r h iz /g r a f ito , se v a r ía  en consonancia l a  r e ­

s i s t iv id a d  de l a  mezcla y  por ende e l  v a lo r  en ohmios de 

l a  re s is te n c ia ^  Y e l lo  dentro de amplios l im ite s^

lo s  extremos de l a  re s is te n c ia #  a  lo s  que se a p lic a n  

c a e q u illo s  m etá lico s de embornamiento, s e r e c i& r e n d e  una 

capa de m eta lizac ió n  o de barn iz  g r a f i t i c o  de muy b a ja  re ­

s i s t e n c ia  a l  ob jeto  de asegu rar un mejor contacto entre 

l a  capa r e s i s te n te  y e l  term inal;;30



Memas d e l  sistema. citad o  de v a r ia r  l a  proporción 

b a rn iz /g ra f ito  se puede con segu ir, también e l  a ju s te  

óhmlco de l a  r e s i s t e n c ia  a  un v a lo r  p r e v is to , grabando, 

por un me a i  o mecánico cu a lq u iera , una h é lic e  en l a  super­

f i c i e  de l a  r e s i s t e n c ia ,  de manera que quede levantada y 

q a ltad a  l a  co rteza  o capa sem i-conductora, en lo s  puntos 

correspondientes a  d ich a h é lic e ; Con e l lo  queda interrumpí 

p id a  l a  r e s i s t e n c ia  en e l  sen tido  de su s g e n e ra tr ice s  y 

r e s u l t a  continua en cambio segán l a  f r a n ja  h e lic o id a l  a s í  

determinadas Por tan to , e l  v a lo r  óhmico de l a  r e s i s t e n c ia  

dependerá -ap arte  d e l espesor y de l a  n atu ra leza  o compo­

s ic ió n  de l a  capa sem i-eonductora, que son lo s  mismos para 

l a  r e s i s t e n c ia  h e lic o id a l  que p a ra  l a  c i l in d r ic a  o r ig in a l-  

de. l a  longitud y anchura de l a  d icha f r a n ja  h e l ic o id a l ,  

v a lo re s  que dependen de y quedan f i ja d o s  por e l  paso de 

l a  h é lic e  grabada; Se comprende que determinado experimen­

tadme nte e l  v a lo r  exacto r e a l  de l a  r e s i s t e n c ia  c i l in d r i ­

c a , podrá c a lc u la r se  teóricam ente —y r e a l iz a r  practicsm en* 

t e -  e l  de l a  h e lic o id a l  deducida d e l grabado de l a  h é l i ­

ce , y reciprocam ente podrá c a lc u la r se  e l  paso de l a  h é l i ­

ce p ara  obtener una d e s is te n c ia  p r e f i ja d a ;

ge recu b rirá , finalm ente, l a  r e s i s t e n c ia  con un bar­

n iz  a is la n te  u o tro  medio mecánico, t a l  por ejemplo una 

funda de tubo a&eita&o, p ro tec to r , a !  ob je to  de g a ra n tiz a r  

mejor l a  capa de mezcla sem iconductora, y también para 

poder marcar e l  v a lo r  de l a  r e s i s t e n c ia  en cu e stió n ;

En l a  r e a l iz a c ió n  p r á c t ic a  d e l  procedim iento de f a ­

b r ic a c ió n  d e sc r ito , podrá v a r ia r se  todo cuanto se  estim e 

p ertin en te , s in  s a l i r s e  de l a  p ro tecc ió n  de l a  p a ten te , 

m ientras se  mantenga l a  e se n c ia lid ad  d e l  ob jeto  de l a  misma:
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H T A

SE REIVIIIDICA $

1 -  Un procedim iento p ara  l a  fa b r ic a c ió n  de r e s i s t e n ­

c ia s  e lé c t r i c a s ,  carac terizad o  por e l  hecho de une l a  r e ­

s i s t e n c ia  se  con stitu ye  a  base de un soporte de m ate r ia l 

cerámico no h igroscóp ico , sobre e l  que se a p l ic a  una capa 

delgad a de un barn iz  r e s i s te n te  sem i-conductor:

2 -  Un procedim iento para  l a  fa b r ic a c ió n  de r e s i s t e n ­

c ia s  e lé c t r ic a s ,  segón r e iv in d ic a ió n  1, carac terizad o  en 

que l a  r e s i s t e n c ia  e lé c t r i c a  se con stitu ye  a  base de un 

soporte  c i l í id r i e o  de m ate r ia l cerámico no h ig ro scóp ico , 

sobre e l  que se a p lic a  una mezcla compuesta de un barn iz  

endurecible por e l  c a lo r  o por otro  medio adecuado y  g ra­

f i t o  en estado c o lo id a l , sometiéndose e l  conjunto a  un 

proceso de p o lim erización  o de d esecación  con e l  que se 

asegu ra l a  e s ta b il id a d  f í s i c a  y óhmica d e l  recubrim iento:

3 -  Un procedim iento p ara  l a  fa b r ic a c ió n  de r e s i s ­

te n c ia s  e lé c t r ic a s ,  segán  re iv in d icac io n es 1 y 3, en e l  

que variando l a s  proporciones de g r a f i t o  y barn iz  en l a  

mezcla a  a p lic a r  su perfic ia lm en te  sobre e l  soporte cerá­

mico, se v a r ía  en concordancia e l  v a lo r  óhmico de l a  r e ­

s i s t e n c ia :

4 -  Un procedim iento p a ra  l a  fa b r ic a c ió n  de r e s i s ­

te n c ia s  e lé c t r ic a s  segón re iv in d icac io n es a n te r io re s , de 

acuerdo con e l  cu al se a ju s t a  e l  v a lo r  en ohmios de l a  

r e s i s t e n c ia ,  grabando, de forma que quede levantado y 

quitado en lo s  puntos correspon dien tes e l  b arn iz  semi­

conductor, una h é lice  en l a  su p e r f ie ia  *de l a  re s iste n c  i a
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formada, de manara que queg.a interrum pida l a  continni&acL 

3e recubrim iento en é l  sen tido  de l a s  g e n e ra tr ic e s , y 

sd b s is te  en cambio l a  t a l  continuidad en sen tido  h e l ic o i-  

3.a l ,  pasando a  quedar determinado e l  v a lo r  ohmio o por l a  

longitud^ ancho y grueso de l a  f r a n ja  h e l ic o id a l  semi-cón- 

ductora re su lta n te s

6 -  Un procedim iento p a ra  l a  fa b r ic a c ió n  de r e s i s ^  

te n c ia s  e lé c t r i c a s ,  según re iv in d icac io n es a n te r io re s , de 

acuerdo con e l  cu a l se a p l ic a  a  lo s  extréums de l a  r e s i s ­

te n c ia  una capa de m eta lizac ión  o de barn iz  g r a f i t i c o  de 

muy b a jo  v a lo r  r e s i s t iv o ,  a l  ob je to  de asegu rar un buen 

contacto entre l a  capa r e s is te n te  sem i-conductora y  unos 

c a e q u illo s  que se  montan en d ichos extrem es y que se em­

bornan a  lo s  term ínale sis

6 -  Un procedim iento p a ra  l a  fa b r ic a c ió n  de r e s i s ­

te  n oias e lé c t r i c a s ,  según re iv in d icac io n es a n te r io re s , de 

acuerdo con e l  cu a l se protege l a  r e s i s t e n c ia  formada 

d e l  modo d ich o , con un b arn iz  s u p e r f ic ia l  a i s la n te  o con 

otro  medio mecánico, t a l  un tubo aceitado^

7 -  Procedimiento para  l a  fa b r ic a c ió n  dé r e s i s t e n ­

c ia s  e lé c tr ic a s^

Consta l a  presen te  He-



-m oría D e sc r ip tiv a  &e s e i s  h o jas mecano- 

g ra fiaá .as e s c r i t a s  por una s o la  c a ra , nn-. 

adradas &el 1 á l  6 , y con sus l ín e a s  mnaera- 

3. a s ,  a  su  vez ¿e  cinco en cim o^

6 B arcelon a, 10 mayo 1948

a
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